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©  Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  von  Polyorganosiloxanen  einer  Vis- 
kosität  von  0,2  bis  10  000  Pas  (bei  20  °C)  durch 
Umsetzung,  vorzugsweise  durch  Kondensation,  von 
niedermolekularen  Polyorganosiloxanolen  miteinan- 
der  oder  mit  oligomeren  Siloxanen  in  Gegenwart 
eines  bekannten  Katalysatorsystems.  Diese  Produkte 
sind  Siliconöle  und  Siliconkautschukpolymere  bzw. 
Ausgangsstoffe  für  weitere  Modifikationen. 
Erfindungsgemäß  wird  das  Verfahren  zur  Herstellung 
von  Polyorganosiloxanen  durch  Reaktion  von  durch 
Hydrolyse  von  Organochlorsilanen  erhaltenen  oligo- 
meren  Siloxanolen  mit  linearer  oder  vernetzter  Struk- 
tur,  bevorzugt  von  linearen,  niedermolekularen  Poly- 
organosiloxanolen  miteinander  oder  mit  oligomeren 
Siloxanen  in  Gegenwart  eines  für  diese  Reaktion 
bekannten  Katalysatorsystems  bei  Temperaturen 
zwischen  80  und  200  °C  und  Drücken  von  1  bis 
1000  mbar  (abs.)  in  einem  Dünnschichtverdampfer 
durchgeführt. 
Vorteile  sind  eine  verhinderte  Recyclisierung  durch 
mildere  Reaktionsbedingungen  sowie  die  Verminde- 

rung  des  Anfalls  von  Zwischenfraktionen  bei  Pro- 
duktumstellungen. 
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